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•"�A���：80 �A (LMN)
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•"100-1000 W AC-DC �A

•"�OP LCD �L、PDP �L、RP �L�A

•"��Q�M#NR��A
•"OP#�S�A
•"TMU%�&*�
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•"Q$R：FEBFAN9611_S01U300A

MARKING DIAGRAM

$Y = Logo
&Z = Assembly Plant Code
&2 = 2−Digit Date Code
&K = 2−Digits Lot Run Traceability Code
FAN9611 = Device Code

$Y&Z&2&K
FAN9611

���� ��

���� /
	���†

��
�

FAN9611MX 16 ��������	
(SOIC)

(Pb−Free)

2,500 / Tape
& Reel

SOIC−16, 150 mils
CASE 751BG−01

†For information on tape and reel specifications,
including part orientation and tape sizes, please
refer to our Tape and Reel Packaging Specifications
Brochure, BRD8011/D.

1. 
����
 JESD22A−111 �����。
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� 1. ��	
��

����

� 2. SOIC-16 (���)

�� 

�� 
!

��

�JL (�� 2) �JA (�� 3)

16 �� SOIC M 35°C/W 50 – 120°C/W (�� 4)

2. �JL �������������。
3. �JA ������ PCB �� !	"�，#���$%&'()!	"�，*+,-./01，23
453016。
4. 
��$%����；7�����
�8+。
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� 5. #$%& (���)

#$'�

#$� �( ��

1 ZCD1 �� 1 �����	，+���9:;<=>。

2 ZCD2 �� 2 �����	，+���9:;<=>。

3 5VB 5 V ��。�	�?�@	��，
�?� IC 
�ABCD�	��。

4 MOT ������，
.E�<=>FGHI。

5 AGND ���。AB�J�K�LM��。

6 SS �����。NOPQRST��UVW�X。

7 COMP ����，NOP gM QRST��W�X。

8 FB � !"，+�Y�Z[��W��;；QRST��\VW�。

9 OVP #$��%&，+�]�G^_>�� OVP �`。

10 VIN #'��%&，+�]�a;�` W��;b
。

11 PGND �(�)*。

12 DRV2 �� 2 +,-�#$，+���9:;<=>。

13 DRV1 �� 1 +,-�#$，+���9:;<=>。

14 VDD ./�0�(，+� IC。

15 CS2 �� 2 ��1�#'，+���9:;<=>。

16 CS1 �� 1 ��1�#'，+���9:;<=>。

http://www.onsemi.cn/
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.� �� +/� +,� ��

VDD AGND � PGND ��?�; −0.3 20.0 V

VBIAS AGND � PGND � 5VB �; −0.3 5.5 V

W���� AGND 
��; (FB ���c) −0.3 VBIAS + 0.3 V

FB ��
��; (�/) −0.3 VDD + 0.8 V

W���� PGND 
��; (DRV1、DRV2) −0.3 VDD + 0.3 V

IOH, IOL de�f��W��/ (gh) − 2.5 A

de�fW��/ (DC) − 0.05 A

TL ���Oij，10 k − +260 °C

TJ �i −40 +150 °C

TSTG l�ij −65 +150 °C

Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality
should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.
(LMmn) 
#o�;p
qT�r�s�t���$%，��uv�wx。#op
��y���，z{|�}��<v，uv��~��wx，��
u��。

012�3�

.� �� +/� �"� +,� ��

VDD �?�;$% 9 12 18 V

VINS �KW��; 0 − 5 V

ISNK W���/ (DRV1, DRV2) 1.5 2.0 − A

ISRC W�?�/ (DRV1, DRV2) 0.8 1.0 − A

LMISMATCH :;�Y�� (� 5) − ±5% ±10%

TA !	��ij −40 − +125 °C

Functional operation above the stresses listed in the Recommended Operating Ranges is not implied. Extended exposure to stresses beyond
the Recommended Operating Ranges limits may affect device reliability.
(LMmn)
����!	$%s��At�;�，��}v�����。������!	$%s���r$% c��;!��，uv������
u��。
5. �-�"��q#�/ ���/���v，���qT�Y���$±10%，%��B�.qT�����T�$±10%，��/�v��
V8���&!�， ¡�¢.�?���£
'¤%�，(-u �¥¦§�)180°$¨VU©，*¡]����/��<v，�-
ª=BA!�。
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45�� (��«B¬­，VDD = 12 V, TJ = -40°C � +125°C /�����/r+��，/�����/�r+�®。) ( )

.� �� 2�3� +/� �"� +,� ��

4


ISTARTUP ¯f�?�/ VDD = VON – 0.2 V − 80 110 �A

IDD !	�/ W�4°/ − 3.7 5.2 mA

IDD_DYM fh!	�/ (� 6) fSW = 50 kHz; CLOAD = 2 nF − 4 6 mA

VON UVLO ¯f�� VDD ±T 9.5 10.0 10.5 V

VOFF UVLO 0²���; VDD 7� 7.0 7.5 8.0 V

VHYS UVLO ³´ VON – VOFF − 2.5 − V

�678� (C5VB = 0.1 �F)

V5VB 5VB W��; TA = 25°C; ILOAD = 1 mA − 5.0 − V

µ	、®¶ ij�·¸¹ 4.8 − 5.2

IOUT_MAX qTW��/ 5.0 − − mA

9:;,�

VEA LM�; TA = 25°C 2.95 3.00 3.05 V

µ	、®¶ ij�·¸¹ 2.91 − 3.075

IBIAS W�8J�/ VFB = 1 V to 3 V; |VSS – VFB| ≤ 0.1 V −0.2 − 0.2 �A

IOUT_SRC W�?�/ VSS = 3 V; VFB = 2.9 V −13.7 −8 −4 �A

IOUT_SINK W���/ VSS = 3 V; VFB = 3.1 V 4 8 12 �A

VOH W���º 4.5 4.7 V5VB V

VOL W�9�º ISINK < 100 �A 0.0 0.1 0.2 V

gM »� 50 78 115 �mho

PWM

VRAMP,OFST PWM ¼½8¾� TA = 25°C 120 195 270 mV

tON,MIN q����� VFB > VSS − − 0 �s

+,<=>?

VMOT qT�����; R = 125 k� 1.16 1.25 1.30 V

tON,MAX qT���� R = 125 k�; VVIN = 2.5 V; 
VCOMP > 4.5 V; TA = 25°C

3.4 5.0 6.6 �s

@�'>� (E���)

fSW,MIN q�°/�= VFB > VPWM_OFFSET 12.5 16.5 20.0 kHz

ABC� (E���)

fSW,MAX qT°/�= (� 6) 400 525 630 kHz

4DEF

VCS CS W����;�� 0.19 0.21 0.23 V

ICS CS W��/ VCSX = 0 V � 1 V −0.2 − 0.2 �A

tCS_DELAY CS �W�¿À CS * 0 V �Á� 5 V − 85 100 ns

G4DHF

VZCD_IN W��;�� (� 6) VZCD !� −0.1 0 0.1 V

VZCD_H W���ºÂ��; IZCD = 0.5 mA 0.8 1.0 1.2 V

VZCD_L W�9�ºÂ��; IZCD = –0.5 mA −0.7 −0.5 −0.3 V

IZCD_SRC ?�/vÃ (� 6) − − 1 mA

IZCD_SNK ��/vÃ (� 6) − − 10 mA

tZCD_DLY ��¿À (� 6) ZCDx to OUTx − 180 − ns

http://www.onsemi.cn/
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45�� (��«B¬­，VDD = 12 V, TJ = -40°C � +125°C /�����/r+��，/�����/�r+�®。) (Ä)

.� ��+,��"�+/�2�3���

I�

ISINK OUTx ��/ (� 6) VOUTx = VDD/2; CLOAD = 0.1 �F − 2.0 − A

ISOURCE OUTx ?�/ (� 6) VOUTx = VDD/2; CLOAD = 0.1 �F − 1.0 − A

tRISE 
:�� CLOAD = 1 nF, 10% � 90% − 10 25 ns

tFALL !��� CLOAD = 1 nF, 90% � 10% − 5 20 ns

VO_UVLO UVLO \ÅÆÇ�/ VDD = 5 V; IOUT = 100 �A − − 1 V

IRVS \ÅÆÇ�/ (� 6) − 500 − mA

J�� (CSS = 0.1 �F)

ISS_MAX qTÈ¯f�/ VCOMP < 3.0 V −7 −5 −3 �A

ISS_MIN q�È¯f�/ (� 6) VCOMP > 4.5 V −0.40 −0.25 −0.10 �A

I�K��L

VIN_BO W�a;�� 0.76 0.925 1.10 V

IVINSNK VIN ��/ VVIN > 1.1 V −0.2 − 0.2 �A

VVIN < 0.8 V 1.4 2 2.5 �A

I�4��MNO

VFF_UL VIN b

� (� 6) 3.1 3.7 4.3 V

VFF_RATIO VFF_UL / VIN_BO (� 6) 3.6 4.0 4.3

��PQ

VPH,DROP V��� VCOMP !�，* 2 �V�É[P 1
�V�， TA = 25°C

0.66 0.73 0.80 V

VPH,ADD V�ÊË�� VCOMP 
:，* 1 �V�ÊËP 2
�V�， TA = 25°C

0.86 0.93 1.00 V

�
 FB #$RS��L – T�U (W�)

VOVPNL Non−Latching OVP Threshold 
(+8% above VOUT_NOMINAL)

TA = 25°C 
DRV1 = DRV2 = 0 V

3.15 3.25 3.35 V

VOVPNL_HYS OVP ³´ FB!� − 0.24 − V

�
 OVP #$RS��L – VW (W�)

VOVPLCH �� OVP �� (+15%) DRV1 = DRV2 = 0 V 3.36 3.50 3.65 V

Product parametric performance is indicated in the Electrical Characteristics for the listed test conditions, unless otherwise noted. Product
performance may not be indicated by the Electrical Characteristics if operated under different conditions. 
(LMmn) 
��«B¬­，“�ÌÍ�”s��t���At��"�!�:Î�vLÏ。#o��U"�!��，:Î�vuv�“�ÌÍ�”s�
�At�vLÏ�;~。
6. 4ÐÑ:��。
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� 10. I�4��M
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e�

�
tN������'�u�f��，¯°�\


±0��B���S�
��(D-X"�,�


PFC �"�
������
��45。

ij2� (��PQ)
�3�������)�+���
 ���"�

$��-q%�	�，(-)���$��
tN�

�，
���$�
8;�h9
E3²
�
tN

��¦³q��e����
³
��'�，
(�

�¦´3
�"�
�，�Z���	i�
'��

F%�³��，���9!�，�)�
+����

h��。

-q+���
&�/��·µ
'�，��·µ

���'�v�	��，���9!�，�)�
�

�·µ
��·µ�'�l,�� BCM��)��¶
,a¸���。

��������，s�$��	������N


 13%���
�'，FAN9611�7�<�������

�)������^��9!���
�#�;，

FAN9611 	��-
�A%�T\v8;���。
�·�$��@��)������N
 18%��
�，�7�HI���
�)�
�����+�¦

�。

��)�����'� (�� RMOT)，	
�)�
#�^GN，¸SU�°¹º
“)��#�^GN”

:£。
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� 15. k�����2�

1

0%

Output Power Normalized to PO
MAX

# 
of

 P
ha

se
s 

O
pe

ra
tin

g
2

13% 18% 50% 100%

lJmn%oRK��L

PFC IC������H!
�"8
89��，I£
�)���@39
�%�"�

�+�����

i��，9n¬��)�
�"�
s�
	�8


89GN
�'，�)�´£+��
�)�
�$

�
�	，¹j%�´£	�$�byz��，ª`

¹j�"�
Ji�ºZT\(+�HI�£。

-q�$�	，6�JI�
�
%�¯°6�£


fuf»�	���8
9!�¼�,�HI，�

�6�OP½��A��b——i�b5���o�

��
 ��
���	���C)��o���，

��)�8
HI1���y0�A�
�/~�s

�"�
���8
89GN
�'，�)�HI�

�+���A��b�
�
»0��¼，�$�


��，ijºZ)�¼�。

J��\]�

�A�1�，�
�)����$�b¾���"

�
 [
tN�¥�
�� (��+�'�$)�
�i��)����)��k����¼>j PWM���
����l	¯U���
45+�����A
A

�V`��l45���}�yM
�A�M�，	

�>jh9
�$�
��¼BC�)��$
½�

�D。

��l45Z��/�A�，~A�A�'K;�

��)�
��ª���N�l���，�
�o�

�����L#，�$����µ2，¹j�$�


j>��¥N�'，�o����"p��
�
¾

*�`，���»0M$L#�o���HI1�


&�k���$�
�.，�)�
¿��+��

�，�*��/�A�4k
�)��，�	�E�

��2�$�
�D。

�������/��，�l45¸�¶D，��

�o���
?-�������
¿N�����


»0�/��m�$p�2	s
�D。

FAN9611�*��/�A�4k，�o���
 �
�
»0����¥N�<s�À�)�
��#�

���，¨�)�
�$�
�,- ��
��8

�o�����A�1�8;)�¦�，	�$
�

$�
�D。
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%o��

HFG4E4D (ZCD1、ZCD2)
K� ZCD�JIwv:H#� 0 V (GND)�O'JI�

�b�2
K ZCD�Á�Pu� ÀQv:Z?�
�"D�T£�，	Á�Â� [
ÃÂ�
�Z?

±{|��ZCD�JI��
�R��
�����>
?1�
��A���0��� 0.5 mA��A���

 0.5 mA，¨v:>?��L#，ZCD����>j
�� ZCD�ÃÂGN.��Ä�ÅÁ�iJI
A�
��@����£p���1 mA�# 10 mA��Ã
@
������2°
©;，�2­������1�


��@��n�。

� 16. G4DHF4p

c	

<�

�	

�	

0.3/0.0 V
.

PWM
�K

ARM INHIBIT1 (2)
ZCD

ZCD
�K

+

−

RZCD

To ZCD
ÒÓ

� ZCD Ô
Õ��

(Ö7×=�)

ZCD ØÙ
Õ��

(ÚÛ)

�Å

Â�

®e

Â�

RZCD �RN	����$c：

RZCD �
1

0.5 mA
�

VO

2
�

NAUX

NBOOST
(eq. 1)

5 V �64q (5VB)
�"v: 5 V�5
�S
Æ��bJI，����
���¤Ç
�bN� 220 nF�/�Ä	�A'�JI

�4�C�-�� 100 nF�,_��TÈ�b。

5 V��S"���Ss FAN9611�8
�3'，i�
S8;�����。�· VDD�JI�
@� UVLO
��GN，¨ 5 V��S��
��UÅ
VÉ，�+
¶\ÊË��3~�i~�	�
��ÌÍ���

�。

� 17. 5 V ��

+

−

External
Components

Internal
Circuits

5VB

UVLO
signal

To VDD

To VREF

+,<=>?�� (MOT)
(�
 MOSFET�
)�����'� (MOT)�g�Xj
�Æ� (AGND)�
�RE- FAN9611�*��"�
.
�����'�" RMS��"�

,�+�1�，
MOT �JI�
�
� 1.25 V (23 DC ��
) ���
MOSFET 
����'�	����$c：

tON,MAX � RMOT � 120 � 10�12 �
2.4

1.25
�

1

V2
INSNS,PK

(eq. 2)

��，VINSNS,PK�" AC��"�
tN，� VIN�JI
�?a (�0K�£
， S VIN JIY()。

� 18. +,<=>?�� (MOT)

External
Components

Internal
Circuits

4
MOT

+

−

RMOT

IMOT

1.25 V

5VB 5VB

Xk
1

X2

VINSNS

IRAMP

http://www.onsemi.cn/
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Yrs (AGND) (4
s (PGND)
�Æ��X (AGND)�"h���WX
 GND，g

5 V��S5
¼aj AGND�# PGND�����6�~
���v:��，
�����B��������

�1��X0�Z�2
�#o¤Ç*� PCB (IC��
�4)��
³(RÇ
%
Î0� AGND�# PGND��
�。

PGND �"���B�����
 ��# (0 V)
VDD�JI� PGND�JI��/�X��Æ��b�
����b" VDD�f��b，i�b�A�1���

5-�A，¹j7:�A�A����b/s�,_

TÈÆ��b，
/Ä	�A' PGND�# VDD�J
I，
��
B�����
�tN��TÈÆ��

bN"��MOSFET�B��Ïn�
,�，�8Ð�
�+�
¤ÇNT\� 1 �F � 4.7 �F。

J�� (SS)
�A��� SS�JI� AGND�JI��
���b
+E-�"Y� (gM)��o���
���"p。
A�'，�A��b©�C¾���
6�JI

(FB)���
 0.5 V���，	���GX�Ñ³A�À
Q-¼，g�� 5��A���A%Ò»0K�A��b
1~¾�，��o���
 ��
����»0�

� ��
，�
)�/��°8;�/¦�，	�

����A�1�
�$�
 SS��b¾�1�，�
o���
�$Å¬L��o�
 (COMP) �@�
3.5 V，¨¶\�
/�X'L#¦�，5��A��A�
���	��，�A�7���，
	��$�bh

9
¾���，	�BCA�1�
�$��iEu

M�	I£�
/�L#�A��b
¾���		

Èk
 5��A��	j�� 0.5��A。

�)�1" SS��b
�A���!，SS�JI5
ÅH#��
 FB�JI��
 0.2 V���±
I£ SS
�b5Ó FB�JI�
�Z
�1"�/�A��"
A [��'，�"��X'�，�$�
�	��

��，FB��
8;�Ér�ÔB，� SS��
;��
��n8;�/�A�，���[\��� SS��

H#� FB�JI，	
»*��[\。

�!，�8
9!�，�)�
�$�
	��

	，��6Õ� FB�JI�s FB��
�
 SS�JI�

 0.5 V'，®��kK�A��b���A��b
8;��
 FB��
 0.5 V�8
9!$>¼，-q�o
������"p
�A��b�
»0��，�)

��.Ji��+�¦�。

� 19. J��t6

+

−

6
SS

To FB

gM Error
Amplifier

To Phase /
Gain 

Control

5VB

ISS

3 V

External
Components

Internal
Circuits

9:;,�u)*(COMP)
COMP �JI"�o���
�$p�
/�g�J
I� AGND�
 RS�# CS�|4�¡�o���
��

T\� 0.195 V �� 4.3 V �s COMP ��
�
��
0.195 V�'，PWM���](D@� 4.3 V�'，���
�'���¥£�
��
��¦�。

g
���"�
.�，�o���
�$��)

�
�"��u�f，���"�
v��!，��

g
���"�
.�，�)�
������#/

�'����"�
v����
�#�^��¬�

�o����$，
� COMP��
	� 0.73 V�
�
'Ê)jc�3�，���o�
@� 0.93 V�'Ji
��3���GNK/
������EaN
 13%
# 18%。

� 20. 9:;,�u)4p
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I�4�+M (FB)
6�JIXÖ£
¼
�)��$�
)�¦�

�，FB�JI/s� 3 V，���o������"

 �g
gM�yM�o���，FB�JI�
k¥��
$�
u�f，
(	�
���
89"���


>?��¬� FBJI，I£� FB�
@� 3.25 V
'�A�
 MOSFET�s FB��
Ji�ºZ�� 3 V
'，+�7�HI。

��6�>?��%�Xj FB�JI×��A¼，
g
�
�)�
�$¾���" AC��
tN，i
>?��¬�i�

����� FB �JI�

0.5 V，Ë¶\�C6�£
 (ª�N���m¶D

�)��
)，¨FAN9611���^B���S���

e��。

� 21. I�4�+M4

vwI�4�EF (OVP)
J:���
89	�����
 OVP�JI�,i
��
GNE� 3.5 V���l45	E-J: OVP。
gr 22�h\，.7 1�"� OVP�JI�X� FB�J
I
�ºÌ"�� OVP (E� 8%���)，i�-5�
���� OVP�89 (E� 15%���)，Ë��89。
�_.7��
89
��� (;Z�� OVP�8
9)，	���$�

J:��£
，gr 22��

.7 2�h\�l���，�� OVP�89��	��

ª�
"�� OVP�GN����,，��z�

6��
 (FB JI)。
g�¯U�9n�� OVP�89，¨/� OVP�JI
X� (.7 3)。

� 22. vwS��L4p

I�4�EF (VIN)
� VIN�JI�Z?�" AC��
�l���9n�
j�"�
：�"8
�3 (8
89)，
& PWM
�����
�"�
.�h������9n�j

�"�
 [
 RMS�Ng
 AC��"�

 RMS�N
��tNu�f，��ÍÎtN�2°�，v9*�

��IØ(µ'
45+���0�11vK�"�


1~!£ VIN�JI
v:��*��" AC� [

tN>?���l45
��!n,�"，g��


�)��"p
 HF�� ��bÙ���0� [

��O'，Ë��u�9!�，tN%�¶\��


RMS�N�����
,�"�0�&�9!�，st
N@�Ï.
?;N'，�"�
.���	
�Ë

�/，v9�Ð��0�116Ú'
��!£N�

!，�C��>?��m!£�v5+�，�tN>

?����9!�<	��+�。

AC��"tN
��T\�� 0.925 V�� 3.7 V�iT
\#K���"�
T\1~�,}�Z?�
tN

8;�0.925 V�GN
�，¨G��"8
ª8
9
!，FAN9611�´£+�s VIN��
@� 3.7 V�'，
FAN9611��"�
Z?��L#，.���v5Û�
,-�"��，Ñn VIN��
�
 3.7 V，PWM��¥

���8;23，K/
 VIN = 3.7 V ��ÒX。
�"�
g,`���)�?;，i�)�8;�

"�
 [
��N (tN�
)��z?;�N¼，�
)�,`�"
;��C 12 ms，x¼�z����
N��ÀQ	�8���]�N.，�CÁ���]


tN。
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� 23. I�4�EF4p

-¼，?;tN�
�����0�11�，�'

§~]
?;
�
���0�11�i3��0�

 [
���;g
�"�
?;���0�11v

8;.�，��i������ AC�# �"��
/�g�5>0���>?，¨ FAN9611�K 32 ms�?
;�J�"�
；i�!%	*� DC��"�r��
�����"�
Z?45
¸�。

g [h\，s0��
��'，�"�
.�"

&'
，���"�
�	'，®����0�11

ÀQg
�
/�)�»0
V`，�"�

� 

�����m�$�
�"�
.����Ë*z~

�	u�»*i[\。

� 24. I�4�EFx�

DC50 Hz50 Hz50 Hz

10 ms forced reset after 32 ms forced reset after 32 ms

AC input voltage
waveform sensed

at VIN pin

AC “RMS value”used
for feedforward and
protection functions

http://www.onsemi.cn/
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yz{�I� (DRV1、DRV2)
�������$ DRV1�# DRV2����% 2 A�

@����
& 1 A�
A����g
�����R
Ç
�，1 A�A���0*�!:B��R�
��
���%!:B��R�：

RGATE �
VDD

1 A (eq. 3)

�n�������
@����，B��R	�

�%M���Æ�，�,�©
��MOSFET���V
`%	�À*��
©�����，�� PNP�e��
�"�c
Æ����。

�!，�0��GX�	�B���/�
�Z，

I£�2�n
�a�v5�,�,ÓÔ，ª`��

�#
ÕÖ�，¨¤Ç��
MOSFET�e��
B�
#A�pÕO'�X!:�����B��Ï
%


�� MOSFET�	*�c� 1 A�B������，g
FAN3111C；�B��Ï
�
�!	�9nB��
�������
�!，gc� 2 A FAN3100C ª��
2 A FAN3227C �×���。

MillerDrive� yz{�|}

FAN9611��$:*� MillerDrive�®�，gr 25�h
\®g��`�!# MOS�|u，	�-�A�
T
\
&-ÜXT\v�����s OUT�� 1/3�# 2/3
VDD���Ý�'，��`�!�°Ø����，�

MOS �!��$�S½�ª½�。
s��/��GK MOSFET�
B��Â��b1~
¾�ª��'，MillerDrive�®�	�ÞÙ�Q1��
����，	��©���X。

�$JIß��g VDD��
�3，%�#
�$p

�@v5)�i��，+g�MOSFET�B�9n
0

��ª�	'�，¨	
à���>	�R。

� 25. 4DEF�L4p

VDD

VOUT

�64
 (VDD)
�" FAN9611 
'5-�A+��
T\� 8 V �

18 V VDD��
g8
�3 (UVLO)���¬���'，
VDD��
�0@� 10.0 V (±0.5 V)，�!Ú�+�s
VDD��
	� 7.5 V (±0.5 V)�
�'，FAN9611�´£
+���!n
Æ�SÛ，á S PGND�JIY(。

4DEF�L（CS1、CS2）

FAN9611�#KK��� MOSFET�*���
��
89 CS1�# CS2�JI�
��Z?GN�� 0.2 V��
�?;��
��89，�
"��c5
�:£�

�JI	
¹X�Xj��Z?�R
"X�p，�

� IC��Eu���
.É��Üt�� R-C�� 
�。

� 26. 4DEF�L4p

External
Components

Internal
Circuits

+

−RSNS

27 kOhms

To Boost
Inductor

5 pF
0.2 V

To PWM15(16)
CS1(2)

v:� �
'�����：

� � 27 k� � 5 pF � 130 ns

ª`

�P �
1

2 � � � 27 k� � 5 pF
� 1.2 MHz

(eq. 4)
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�

,�$>�%o

FAN9611�*��IØ
�;Õ�
i�

âÝ"
��b����>?�，i>?��K���11�

?;K��b
��11，
����b�?��8

; 180�X��+���
�
�bÞ°'�，+��
�'	�-�!，g
����"�
*}�;�¾

*，���b�	�u���
�
'��b。

���S
����——Ë�b�
�#����

¾*���� MOSFET �
��'�+��——
FAN9611���������11�k.ã"����
ÀQ+���#��，��#3~�X�©gäåæ

«[1]h\，��'�)���
���h�+�9!

�8;.3，���'�)� (ªÀQ��)�	�h�
+�9!�v9!8;.3。

�������	
��
�

!A3'�" Sync-Lock��;��
��|u:£
®�8!A3'�+�'���� 180�X���"�
�!n
ß¿V`g��v ZCD�>?、5>B��
��X (gvB��R)、�����A�!$,��
ªBªy0����m���#�+�，����#

�3j!A3'�3�，I£�àçK%���¿�

�i��Z�=�#>?89。

!A3'�E� 16.5 kHz���，á­�
G�T
\，�E�$�  �FG。

���


�!A3'���，��H#Eu
�;�，�8

+���:�'���� 180�X��+��l��	
������9!�ª�0��
 [
��<âO

'�2���9!�������	
����，+

�K�����2%+��，���)�%1"�D

DCM +�¦���H#E�� 525 kHz。

��j78I�4�

�}�/��，PFC��
�)�
�$�
���
�¼�'�	，
����A
����。

��!:��� FAN9611��,i��"��c，�
��A� (SS)�JI���o��� ��
 (��
")，gr 27�h\� FAN9611�®��，�)�
��
� COMP�JI�
�
 (Bã��m%
5è�
)
u�f��¬� COMP�JI�
�
，	
�3�A

+�����，	
)� SS�JI�
�
，
�
ah9
��$�
。

/�eä AN−8021�Y(���9!�)��
:�
$�

nl	~4k®]^���$�
)�4

k，��K�"�
1~)�，�E���0�
&

��9!��
�)�*�tN­��。

� 27. FAN9611 9:;,��6

Internal
Circuits

SS +

−

COMP

FB

3 V

5 �A

5VB

gM Error
Amplifier

/
I�4�78I�4�

�}�/��，PFC��
�)�
�$�
�¯°
�"�
1~)�i�
,-�4k	
���é

DC-DC �)�
��，	�¾å=�A��。
/�eä AN−8021�Y(��:�
,-�#0`�

,-� (ª,`�
,-�) 
:¤。

78��PQ��

K
� �A�)�，��·µ���'æ""�

êc
[\K
���ªn��#
����)�，

���������# (%Z�Ê�ª�	3�)，	
���%����	����。

Èk�#�^GN�3���%���¼�
 13%
# 18% ����¦³q，s�$��>j 13% �'，
FAN9611�7�	��*�c� (Ê�ª�	)�s�$�
�Ji 18%�'，FAN9611�7�	c�*��� (�#
ç�)。
dëGN	¯°/�n���)，»gì4 Energy

STAR 5.0�ª Climate Savers Computing�
 20%�%��
�n���)�����'�，	
�)�#�	G

N (g)� 25%)。

� 28. 78��PQ��

http://www.onsemi.cn/
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g
�#�^GN�3������N
 13%�#
18%，������^GN�ºZ�$��
í£f，

	��ºZ��������N�f+)�，g

r 28�h\��9±0�\������N�ºZ�

$�� 1.4 �(
»Õ��)�����'� (��
RMOT)，	
�)�#�^GN。
���×�#�^，s�
�c�#��3���

Ê)'，�o���
�$ (VCOMP)�v9�2¾*，
gr 29�h\vt�A
c�ª��4�+�，�o

���
�$���)�
�$����u�f。�

!，g
����'���c�×�
K�(-)�

�，c�+�'�)�
���^�������+

�'=�$��
��。

��)��#�^
¸�，á S/�eä

AN−6086。

� 29. VCOMP $ tON
MAX R�h

�
 FAN9611
�èl4�	
<� FAN9611��*�!g �/é
l��Gêm!n。

a.� SS����� GND�i45*��o���+
´ £ � A + � � � � S S � J I ½ �
GND，	��o���
���"p½� GND
���Z?j6��" (FB JI)��
�
 
��
，�àç)���$ (COMP JI)，�
FB�JI�
�
�
 SS�JI�
 ��
g

 PFC�/��
�
/��X»0，i3�	
�9n��0�11��，�0�Àj� SS
JI½� GND ¼，�A���Ë��e� SS
JI�
¼，�!	��¦��HI，��G

/����A�;f。

b.� FB����� GND���� FB�JI½���
�6�89GN (� 0.5 V)�
�，	�Ë��
�A�0
�©
�X� FB�½��GN
�
，���A�N�iGN�.�8;��3�

g�»0½�6��
，
(�@�GN，¨

�Aàç������，�� FB�JI�
Å
Ã���
 SS�JI�
�o��� ��

�¥，-q FB�Å½�� GND，SS��b��
FB�JI� SS�JI��
v:H#Å½� SS
JI�
8;��
 FB�JI7g�
� 0.5 V
��，e� FB�JI�
¼，-q SS��b�

�
�k	
%N��，�!	��¦��H

I，��G/����A�;f。

c.� COMP����� GND�s COMP�JIÅ�½
� PWM ��¥5è�

� (� 0.195 V)�'，
FAN9611�´£ë�� MOSFET��^B���
(Di9!�u�9!�
(D]hy0g�

�'�
 PFC�:
�$p~x��%�，¨�
$�
�	�!，FB �JI�
�	，� SS
�b�
�� FB�JI# SS�JI��
v:H
#Å½��'，�!
+�¦�
&�¥HI

���+�¦�
����äh(M�y0�

COMP�JI8;���(;�'�2°i��
a SS�JI�½����，¨e� COMP�JI
�
'，HI�G/����A�;f�

COMP�JI³î�½�Ù�� SS��b½�，
g
��:���A+K�o����$p


�¡�b¾�，��<x1~�HIÄ�g

�，��l���，��
/�1"�/+�


¯JHIK�$�

���.，	��2

�$�
�D。

d.� VIN����� GND�g
 VIN�Z?���-
�	��c�0�11	
?ç²u����

��A，i45�Pu�)�
ÀQ��

FAN9611�� VIN�JIÅ½�¼�� 20 ms��
32 ms�v´£+�ÀQz�
�2�½
0�
11�#i45�Á��"8
89 (�"8

�3)，K�¡�b1~K;��-q�$�

�	，FB�JI�
�	，	�� SS��b�

½����y0，e� VIN�JI�
¼，Ï
[��ïð
ÀQ¯HI+�；iÀQ�
�

ë�"�
�
��GN�0>?j�C��

0�11tN�
��GN，Ú��X�+


0��
���HI+��)��k/���


�A�;f。

%�$���:

K
���/�，¤Ç*��ìª
�
 PCB，

�����X�Ó0���FGíî	���。

FAN9611�Eu©��/�"��，��
³
�ñ
ÀQ#
Ã
�$:��，	�� 1.5 A�
�
tN
��，�,©��
�)òn�������bW:

FG
��，FG�§+7
�7g�$ª`!:

A，��FG�	��m�$¯Á�g����
i

�"ª�$JI
çj��R?ç��ª"^{��

ÓÔ�?çi��，���/¸����×eä<�


h�ÓÔEa，+¸�<4cì PCB�Ea (��c
ì PCB Ea\»，á S/�eä AN−6086。)

��

• �����$#�AX��ï��Æ�"S�#S
�X��ï£Ó。

• ���a�ð��，JI�0N³N¹XN­。
�������

• �A� (PGND)�#�Æ� (AGND)�/s���²�
�。

• h����!�/�X AGND，
(�� PGND�ñ
CÎ0。
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• B�����# VDD��b
Ji�ï/s�Xj

PGND JI。
• Ä	�Ñ³����$ (DRV1、DRV2)、MOSFET
# PGND ��
X�/�。

• ¤Ç#K VDD�JI�
FG'���Æ��bi
Æ��b/Ä;A'JI。

� !"

• B���Ó0/2°-，
��^ 1 A tN��。

• ����Ä	�A'MOSFET���	
��GX�
Ñ%���B���Î0
iX#/�+! (>	
�Z) �B���Ó0/Ä;³，��GXBCí
î。

�#$�

• ��Z?Ó0/Ä;³。
• ����GX	���FG，��Z?�/[u/
�。

%&�'$� (VIN)
• g
£
�RÇ
�( FAN9611�>?0��
t
N，VIN�JI	�K��FG
óZ�XjiJI

Î0�/���� di/dt�
Î0�ò，
���G
X�BCíî。

• VIN 
FGÆ��b/Ä	�A'iJI�X。
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��t6�:

	¯°U�h(
;fK FAN9611�1~�-U©�
E-eäJ�r 32��
l^r
&�! �®*�
/�eä AN−6086 �ô�
*e
��。
�A���0�æõ�N，Ú�ac�!E-N�

!，�kq¹Ea���.，�0CÏac����

:�! �，�����N�3��!.ó��
a

c，5��� Excel Ea+�。

  1.   

�� �( ��

�k4
��：

q� AC RMS W� (��) VLINE.ON

q� AC RMS W� (/Ü) VLINE.OFF

q�µ	�= fLINE,MIN

ÝÞ DC W� VOUT

W��;�� (2 · fLINE) VOUT,RIPPLE

��W� OVP VOUT,LATCH

ÝÞW�<= (�®¶) POUT

A��¥�� tHOLD

q� DC W� (tHOLD �ß) VOUT,MIN

q�°/�= fSW,MIN

qT DC 8J VDDMAX

���%Bw��：

�àZ[ª= 	 0.95

E��qTW�<= PMAX,CH

W��á COUT

E��:;�Y L

E��qT���� tON,MAX

âÏ� (NBOOST / NAUX) N 10

��;�
R<=>�：

��Y8�/ IL,PK

qT DC W��/ (�®¶) IO,MAX

��&��：

��/Õ��� RZCD1, RZCD2

5 V 8J@	�á C5VB 0.15 �

qT���J RMOT

È¯f�á CSS

ã?�á CCOMP,LF

ã?�� RCOMP

ã?�á CCOMP,HF

\
=;� RFB1

\
=;� RFB2


;Y�=;� ROV1


;Y�=;� ROV2

  1. (continued)

�� �( ��

W��;Y�=;� RIN1

W��;Y�=;� RIN2

a;³´�J RINHYST

de�f�� RG1, RG2

de�fË @eä DG1, DG2

VDD_HF de�fË @eä CVDD1 2.2 �

VDD de�fË @eä CVDD2 47 �

�/Y��� RCS1, RCS2

�� 1：I�4�NO

FAN9611���c�JI (VIN)�1~�"�
Z?
VIN�JI�0�
 0.925 V (VIN_BO)，Ú���3�
�)��
�
 VIN��
��� (VIN_ON)，gEa3
ô�~E-�"�
SÛ��	�
��c5�
.

��"�
.�� 4:1 �T\v+�，�
T\�
0.925 V (VIN_BO)�� 3.7 V (VFF_UL)，Ë VIN�JI?;
�
。

� 30. VIN <=(����

ON

OFF

VIN feed forward range

VIN_BO VIN_ON (user programmable) VFF_UL

VIN��
�
 3.7 V��� (VFF_UL)�'，�"�
.
�<��'，�"�
Z?��L#，PWM��¥�
¯)�@� VFF_UL�'，�)��$����"�


u,���，gr 31�h\®%	
g*ö[�¶\

�：

POUT_NO_FF � PMAX � �VIN
3.7
�2

(eq. 5)

��，VIN�" VIN�JI�
�
，PMAX�"�)�h

9
���$��，i�N���"�
.���+

�'8;23。

� 31. VIN �MNO

PMAX

VIN feed forward range

VIN_BO VFF_UL

grh\，@� VFF_UL�'，�)�
�$���


�4,��õ*}。
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� 32. �
 FAN9611 R��� BCM PFC !Q�

�� 2：?�\]�B

��$c
�����)����� BCP PFC��)
�
LMNT\� 0.92�� 0.98�K
��µ/�，i
��#
iT\
¼�:£v����
����

!、ö_,�
k÷��Z
#K������.ó

��N	K�
���2!����§�¨，	��

N� 0.95 
�)�，
"���j�
��Cc。

�� 3：�=�+,I�%B

PMAX,CH � 1.2 �
POUT

2 (eq. 6)

�ºZ�$����" 20%�
©;，
��¡ �
�
�j�、v:�!bo、�Z>�
&#KK�

b��H3N
��Z?�R*}。

�� 4：I�4�

COUT(RIPPLE) �
POUT

4 � fLINE,MIN � VOUT � VOUT,RIPPLE
(eq. 7)

COUT(HOLD) �
2 � POUT � tHOLD

�VOUT �
VOUT,RIPPLE

2
�

2

� V2
OUT,MIN

(eq. 8)

�$�b�0*��l��
45ac�����

¯°��0���'÷ò
# �
+�3�bNá

R�øF，FB�JI����,�# uf»
# 6
��
g"���
89��;�¬��GN��


ºZ�$�
 8%����E���+��Á� OVP�8
9，VOUT,RIPPLE�/����@�ºZ�$�
 VOUT

 12%。
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���¶>�	¯°�A���n�
8;'��

a�%�$�b�¼，����N�

�N��'

�2��Ean�，
(/s�� COUT N��。

�� 5：�=�#�4E

LLINE,OFF �
	 � V2

LINE,OFF
� �VOUT � 2� � VLINE,OFF

�

2 � fSW,MIN � VOUT � PMAX,CH
(eq. 9)

LLINE,MAX �
	 � V2

LINE,MAX
� �VOUT � 2� � VLINE,MAX

�

2 � fSW,MIN � VOUT � PMAX,CH
(eq. 10)

��ª���"0��
���	�$,�%��

���/�，9nac���
�ZN，
�0.�

���N�

%Ni L�N	�h�+�9!�8Ð
�������
 fSW,MIN。

�� 6：�=�+,<=>?

tON,MAX �
2 � L � PMAX,CH

	 � V2
LINE,OFF

(eq. 11)

�� 7：�=���4E4D

IL,PK �
2� � VLINE,OFF

L
� tON,MAX (eq. 12)

�� 8：+, DC I�4D

IOUT,MAX �
2 � PMAX,CH

VOUT
(eq. 13)

�� 9：G4DHF4�

RZCD1 � RZCD2 �
0.5 � VOUT

N � 0.5 mA (eq. 14)

��，0.5·VOUT�"���>?1��
�Z�C�

 [
��ÒX；N�"�
�Z#�
���>??
±{|
ø�f；0.5 mA�"���>?1� ZCD�J
I
����。

�� 10：+,<=>?t64�

RMOT � 4340 � 106 � tON,MAX (eq. 15)

��，RMOT
zNT\�40 k��130 k�。

�� 11：I�4�t64� (+M)

RFB2 �
3 V � VOUT

PFB

�
3 V

IFB
(eq. 16)

��，3 V �"�o��������"p
 ��

，
(Ea3ô.3� PFB�ª IFB�g��6�£


���
��·µK
ì4ÐM�µ�T�¨m!

n，4H	.ó PFB�"¹1~ac	��m�ù±ú

¨，/�h9�$�
E3²��6�£
�
��

IFBE��� 0.4 mA�iN�8�2��R#JI�b
���6��ï�J"�9n
� �/。

g���6�£
��� FAN9611�
A��� (�
×¸� S AN−6086)，¨���
ac RFB2：

RFB2 �
3 V � 	 2� � VLINE,ON � (12.5 V 
 3 � 0.7 V)�

0.12 mA � VOUT
(eq. 17)

��， 3 V"�o������"p
 ��
；12.
5 V�"���
 UVLO���GN；0.12 mA�"�k+
�h9
�o��A���；3·0.7 V�)¶A���
��
&�>	���
�ë
	�3 RFB2 �N

¼，RFB1 �	�����a：

RFB1 � �VOUT

3 V
� 1� � RFB2 (eq. 18)

RFB1�	
�×���ª&��R
>	|4，��

z�
ß¿�T、���
#/ªh.�RyM
��
H3N。

�� 12：J��4�

CSS �
5 �A � COUT � (RFB1 
 RFB2)

0.3 � IOUT,MAX � RFB2
(eq. 19)

��，5��A "�A��b
¾���；0.3·IOUT,MAX
"�A��G�K�)��$�b¾�
���$�

��0���$�b
¾���，
�8;�)�


�/�A�V` CSS������
 0.3���	��A
�116Ú'I£�$�
，
��$�b¾�'�

%��A����2°
©;。

�� 13：u)&�

CCOMP,LF �
gM � IOUT,MAX

4.1 V � COUT � (2 � � � f0)2
�

RFB2

RFB1 
 RFB2

(eq. 20)

��，4.1 V�"�o���
��T\；f0�"h9
�


/�¿N���0�Àj���$# �����

�
/�¿N��� PFC�/��，i���
 AC�0
���
�(��，�
/�?- (f0)�LMN
T\
� 5 Hz � 15 Hz。
��8Ð�h�9!��/�A���+�，¤Ç：

CCOMP,HF � 4 � CSS (eq. 21)

i��g gM �o���
���$����A�

�b
��¾����f�3�����bN��


�l�		�8�°�©�)��¡�b�
，
(

)��X�
�A��b��

*}�X��，�

A�1�，�
)�/�K'�
�A��
h�$


�/
�:�o���������
��。

RCOMP �
1

2 � � � f0 � CCOMP,LF
(eq. 22)

CCOMP,HF �
1

2 � � � fHFP � RCOMP
(eq. 23)

��，fHFP�"�o����¡OP�h�×�²
�

�，iOP	¢�6�/��
��FG/��²E

��C�
 f0�û(，�8�
¿N��'��íî�


)�/�
�#©;®5/sZ�
�)�
�

�，
���ÔB��FG。
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� PFC /��，¤Ç
 fHFP ��� 120 Hz ��。

�� 14：S��Lt6 (OVP)

ROV2 �
3.5 V � VOUT,LATCH

POVP
(eq. 24)

��，3.5 V�" OVP�f
�
GN�
，� POVP��

R`£
�OP
=�µLM POVP �µT\� 50 mW
�100 mW。

ROV1 � �VOUT,LATCH

3.5 V
� 1� � ROV2 (eq. 25)

ROV1�	
:¤���ª&��R
>	|4，��

z�
ß¿�T、���
#/ªh.�RyM
��
H3N。

�� 15：I��p4�EF4�。

RIN2 �
0.925 V � V2

LINE,MAX

2� � VLINE,MIN � PINSNS
(eq. 26)

��，0.925 V�" VIN�JI�
8
89GN VLINE,M

IN�"�%�" RMS�+��
� VIN�JI�
£
N
K/
 0.925 V�8
89GN VLINE,MAX�"Ea'


C1���" RMS��
，� PINSNSIN1�"�"�
�


 VLINE,MAX�' R�- RIN2�£
�
=�µLM PINSNS
�µT\� 50 mW � 100 mW。

RIN1 � � 2� � VLINE,MIN

0.925 V
� 1� � RIN2 (eq. 27)

RIN1�	
:¤���ª&��R
>	|4，��

z�
ß¿�T、���
#/ªh.�RyM
��
H3N。

RINHYST �

� 2� �VLINE,ON�RIN2

RIN1
RIN2
� 0.925 V�

2 �A (eq. 28)

��，0.925 V "0�8
�3f
�
GN�
，�
2 �A "0�8
9!�
 VIN JI@��@��
&
VIN�JI
pXRÇ�3��#��GN��
ù
i。

�� 16：yz4�
¤Ç�K�B����$ (DRV1、DRV2)�
&K/

���!���-��N�C� 15���
�RB�
���R���­�，Ë���MOSFET���'��
	 VDD�Æ��byz
��，
&ÔBB�����

�
� ½��¡。

RG1 � RG2 �
VDDMAX

1.0 A (eq. 29)

��，1.0 A "ôú
B�����tN。

� 33. 01yz{�!Q�

RG

RCS

�¤Ç���������，®�����i^�

IC。

� 34. A���
;4BzP

RG

RCS
DG

g�9nc��� MOSFET�
��#���)'
�，	��r 35 �
��。

� 35. C�� <=(����Ryz{�!Q�

RG

RCS

ROFF

DON

QOFF

FAN9611��� RG�# DON�ë MOSFET�B��$�
tN��，�� RG��+�����)'��$µ2

��MOSFET�'，QOFF���，B�-A�³�，�'

	�� ROFF�N�����Xg9����'�，¨

ROFF�N	
� 0�� DON����!��，Ë89 QOFF
_�-�ü�6#Rý MOSFET�����，����
�� FAN9611 i@。

����!，U��
���,�" FAN9611�v
9	MOSFET�yz�tN����，	��B���
��
v:�µ	����6，����ûþ、�b

W��
/��Ô:��，��GXBC�Ó0
�

2�Z，�'89 FAN9611�E:��FG
ü"íî

&�����2
�a。
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�� 17：4DEF4�

RCS1 � RCS2 �
0.18 V

IL,PK
(eq. 30)

��，0.18 V�"��f
���o���
GN��
Z?�R
�%#yMz�
��µ#�P�À�

z。

PRCS1 � 1.5 � I2L,PK � RCS1 � �1

6
�

4 � 2� � VLINE,OFF

9 � � � VOUT

�
(eq. 31)

��，�� 1.5��
��GN*}
�����3�
�Z?�R¼，�0���%��Z?GN，
�E

��Aj>��9!�G��Äýþ��89s��

Z?GN>j�°¹º�39
��N'，��Z?

�R�������µg
��
�4�3�µ，�

��%GN���GN�4�f���
ac���


�� 1.5。
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�"�o�¡ — 4

(��«B¬­，��Íå� TA = 25°C   VDD = 12 V ��r。)

� 36. ISTARTUP $¢£R�h � 37. 2�4D$¢£R�h

� 38. UVLO ��$¢£R�h � 39. UVLO ¤D$¢£R�h
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�"�o�¡ — ��

(��«B¬­，��Íå� TA = 25°C   VDD = 12 V ��r。)

� 40. E¥F� (+,<=>?$ VIN R�h) � 41. +,<=>?$¢£R�h

� 42. EA ¦< (gM) $¢£R�h � 43. EA �§4�$¢£R�h

� 44. 5 V �§4�$¢£R�h � 45. J��4D$¢£R�h

http://www.onsemi.cn/


FAN9611

www.onsemi.cn
27

�"�o�¡ — ��

(��«B¬­，��Íå� TA = 25°C   VDD = 12 V ��r。)

� 46. ������$¢£R�h

� 47. �¨a� � 48. ��GHa�

de�f 1

de�f 2

�Y�/ 1

�Y�/ 2

de�f 1

de�f 2

�Y�/ 1

�Y�/ 2
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�"�o�¡ — �L
(��«B¬­，��Íå� TA = 25°C   VDD = 12 V ��r。)

� 49. CS ��$¢£R�h � 50. CS © OUT ª«$¢£R�h

� 51. @�'>�AB$¢£R�h � 52. +,ABC�$¢£R�h

� 53. K���$¢£R�h
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�"�o�¡ — �L
(��«B¬­，��Íå� TA = 25°C   VDD = 12 V ��r。)

� 54. ¬VW OVP $¢£R�h � 55. VW OVP $¢£R�h

� 56. OVP ¤D$¢£R�h
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�"�o�¡ — 2�

(��«B¬­，��Íå� TA = 25°C   VDD = 12 V ��r。)

Line
��

VOUT VOUT

Line
��

IL1

IL2

IL1 + I L2

IL1

IL2

IL1 + I L2

110 VAC  220 VAC

Line
Vol

VOUT

COMP

VGATE VGATE

�:
7. B/9;µ	 (110 VAC)  �;µ	 (220 VAC)  æç¶ è¶éB!�êë�v!	Íå，ìLí FEB388 î�ï+ð�ñ：400 W
î�ï。

� 57. ­x4D®¯ (110 VAC) � 58. ­x4D®¯ (110 VAC)

� 59. °j�� (115 VAC) � 60. ±j�� (115 VAC)

� 61. I�4��M

µ	�/
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²?³

FEB388: 400 �
 FAN9611 R W ²?³

FEB388�"�
Q$�����b������ PFC
�)�
Q$R���H3��� 400 W (400 V/1 A)
�±�#�^，Ë���� 10%�
H3�$��9!
�，��~x	8;� 96%�
���9!�
���

 96%，g�h\。

r 62�#r 63��\ IC�*�dë�%GN
�#�^
	
�)��GN，
�a��
��±0 (r 64#
r 65)；r�
�#�^GN£pE-���'

30%�# 44%�g9�a²­
��、Eal^r、�«
�c
&?ç6�，á S FEB388�— FAN9611/12
400-W Q$R�@eä (AN−9717)。

  2. 

I�4� -'I�%B I�4� (-'4D)

VIN ÝÞ�: 85 V~264 VAC 
VDD �?: 13 V~18 VDC

400 W 400 V (1 A)
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FAN9611 Efficiency vs. Load
(115 VAC Input, 400 VDC Output, 400 W)

FAN9611 Efficiency vs. Load
(230 VAC Input, 400 VDC Output, 400 W)

FAN9611 Efficiency vs. Load
(115 VAC Input, 400 VDC Output, 400 W)

FAN9611 Efficiency vs. Load
(230 VAC Input, 400 VDC Output, 400 W)

� 62. 115VAC >F´R�B (µ¶��) � 63. 230VAC >F´R�B (µ¶��)

� 64. 115VAC >F´R�B (78
��) � 65. 230VAC >F'R�B (78
��)

http://www.onsemi.cn/
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN-9717CN.pdf


FAN9611

www.onsemi.cn
32

  3. ��JK

���� �� PFC �� #$�� ²·

FAN6961 òóô9 PFC F�� BCM
(CRM)

8 õòóô9<v�DöÝE��÷ø

FAN7527B Föô9 PFC CD IC F�� BCM
(CRM)

8 DöÝE��÷ø

FAN7528 ù��W�/"��ô9 PFC CD� F�� BCM
(CRM)

8 9 THD，u+�7ú:;û#�

FAN7529 Fö��ô9 PFC CD� F�� BCM
(CRM)

8 9 THD

FAN7530 Fö��ô9 PFC CD� F�� BCM
(CRM)

8 9 THD，FAN7529 ü+��÷ø
(�� 2  �� 3 �ý)

FAN7930 Fö��ô9 PFC CD� F�� BCM
(CRM)

8 PFC ÚÛ��、�=�D、
AC µ	þ�Õ�、
È¯f �uv7�
G、
��9 THD H¹�、TSD

FAN9611 2345 BCM PFC &6	 1234 5�7 BCM
(CRM)

16 5�7 BCM (CRM)，180�
8�，10.0 V UVLO

FAN9612 ��9ù BCM PFC CD� 1234 ù�� BCM
(CRM)

16 ù�� BCM (CRM)，180°
¨V，12.5 V UVLO
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Notes:
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(2)  Complies with JEDEC MS-012.
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